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Uklad obwodu rozméwnego aparatu telefonicznego

1
Przedmiotem wynalazku jest uklad obwodu roz-
moéwnego stosowany w aparatach telefonicznych
typu centralnej baterii, teletransmisyjnych zespo-
tach nastluchowo-rozméwnych i innych wurzadze-
niach teletechnicznych.

Dotychczas znane rozwigzania obwodéw rozmow-
nych charakteryzowaly sie z reguly =zastosowa-
niem transformatora rozgaleZnego celem osta-
bienia efektu lokalnego to jest styszalno$ci w siu-
chawce wlasnej mowy wzglednie szuméw otocze-

nia. Wada tych rozwigzan jest to, ze element in-
dukcyjny jakim jest transformator stanowi Zrédio
znieksztalcen czestotliwoSciowej charakterystyki
Pprzenoszenia zaréwno w dolnym jak i gérnym
zakresie czestotliwo$ci akustycznych co jest po-
wodem spadku wspoélczynnika wyrazisto§ci trans-
misji. Ponadto transformator jest elementem -du-
zym utrudniajgcym miniaturyzacje, czesto nawi-
jany na rdzeniach z blach krzemowych ze wzgle-
du na znaczng skladowsg stalg od pradu zasilania
mikrofonu weglowego. Transformator jest ponadto
elementem pracochtonnym.

Inng wada aparatu telefonicznego w dotychcza-
sowym wykonaniu jest zespolony charakter jego
impedancji wejSciowe]j spowodowany elementami
indukcyjnymi, takimi jak transformator i stuchaw-
ka. Ma to zasadnicze znaczenie w przypadkach
rozméw po laczach dalekosieznych, gdzie naste-
puje przejScie na uklad dwutorowy. ROwnowaze-
nie impedancji wejSciowej aparatow telefonicz-
nych posiadajgcych obck skomplikowanej charak-

67366

10

2
terystyki do§é duze rozrzuty nastrecza przy tym
powazne trudnosci.

Celem wynalazku jest opracowanie prostego
ukladu obwodu rozméwnego aparatu telefoniczne-
go CB, ktory nie posiadalby wymienionych wad.

Cel ten =zostal osiggniety przez zastosowanie
oporowego ukladu rozgateznika ztozonego z dwoch
opornikéw i impedancji réwnowaznika, do ktorego
dolaczony jest rownolegle tranzystor, w ktdorego
obwodzie kolektora wilaczona jest stuchawka. Prad
zasilania mikrofonu weglowego stabilizowany jest
przez tranzystor, w ktorego obwédd kolektora wiag-
czony jest mikrofon.

Wynalazek zostanie blizej objasniony na przy-
kladzie wykonania przedstawionym na rysunku,
na ktéorym fig. 1 przedstawia wariant pierwszy
“cbwodu rozméwnego aparatu telefonicznego, fig. 2
schemat =zastepczy aparatu telefonicznego wraz
ze wspoélpracujagcym z nim obwodem liniowym,
a fig. 3 wariant drugi obwodu rozméwnego apara-
tu telefonicznego.

Zasada dzialania ukladu jest nastepujaca. Za-
stosowanie elementéw pélprzewodnikowych w
ukladzie wymaga okreSlonej polaryzacji napiecia
centralnej baterii. Je§li polaryzacja napiecia ba-
terii ulega czestym zmianom takim jak. skrzyzo-
wanie przewodoéw linii abonenckiej to dla unie-
zaleznienia sie od biegunowoS$ci baterii wejScie
ukladu obwodu rozmoéwnego aparatu telefoniczne-
go dolgczone jest do linii poprzez prostownik Pr
w ukladzie Graetza. Tlumienie i znieksztalcenie




3
sygnaléw powodowane prostownikiem sg minimal-
ne bo zawsze jedna z par elementéw prostownika
spolaryzowana bedzie w kierunku przepustowym.

Oporniki R1 i R2 stanowig rozgateznik ostabia-
jacy efekt lokalny aparatu za§ Zf dwojnik inaczej
réwnowaznik odwzorowujgcy impedancje wspodipra-
cujgcego z aparatem obwodu liniowego. Tranzy-
stor T1, w ktérego obwod kolektora zalgczona
jest sluchawka St mikrotelefonu separuje jej im-
pedancje od strony linii. Separacja stuchawki od
linii polega na wlasciwo$ci obwecdu kolektora
tranzystora T1, ktéry z tej strony przedstawia sobg
AUk
ik
ktorej wielko§¢é zawiera sie od kilkunastu do kil-
kuset kiloomow w zaleznofci od typu zastosowa-
nego tranzystora. Sg to wiec wartogci o trzy a na-
wet cztery rzedy wieksze od wartosci wigczonej
w szereg impedancji stuchawki.

bardzo duza oporno$¢ przyrostows. p —

Oporniki R3, R4 i R5 ustalajg na zadang war-
tos¢ i stabilizujg prad tranzystora T1. Zmodyfi-
kowany uklad zasilania prgdem stalym mikrofo-
nu weglowego M skiladajacy sie z tranzystora T2
oraz opornikéw R6, R7, R8 wykorzystuje podob-
nie jak uklad stuchawki duza oporno$é dla pradu
zmiennego obwodu kolektora tranzystora T2, jed-
nakze w przeciwienstwie do poprzedniego nie
wzmacnia wytworzonego przez mikrofon sygnatu.

Wytwerzeny w mikrofonie sygnat doprowadzo-
ny jest poprzez kcndensator C2 do przeciwleglych
ramion mostka utworzcnego z jednej strony z
oporniko6w rozgaleznika R1 i R2 z drugiej za$§ z
impedancji wejSciowej linii abonenckiej oraz od-
wzorowujgcej ja impedancji réwnowaznika. Ilu-
struje ten fragment pracy ukladu fig. 2. Napiecie
sterujgce tranzystor T2 stuchawki zdejmowane jest
z przeciwleglych ramion mostka, tak, zZe przy
rownowadze mostka sygnat wytworzony w mikro-
fonie nie bedzie slyszalny we wlasnej stuchawece.
Natomiast sygnat przychodzazy z linii poprzez
kondensator C1 sterujacy baze tranzystora TI1,
po wzmocnieniu, ktéorego wielko§¢ mozna w pew-
nych granicach ustawi¢ bocznikujgc cze§é wzgled-
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nie calo$¢ opornika R5 kondensatorem C3 zosta-
nie odebrany w stuchawce.

Drugi wariant ukladu obwodu rozméwnego apa-
ratu telefonicznego CB przedstawia fig. 3. W sto-
sunku do ukladu z fig. 1 r6zni sie jedynie sposo-
bem wilgczenia mikrofonu M. Brak w nim mia-
nowicie osobnego ukladu zasilania prgdem stalym
mikrofonu z tranzystorem T2 i elementami mu
towarzyszgcymi. Funkcje te dodatkowo spelnia
tranzystor T1.

W poréwnaniu z wariantem pierwszym prad
tranzystora T1 musi byé odpowiednio wiekszy dla
zapewnienia normalnej pracy mikrofonu weglo-
wego. Nie wystepuje réwniez tak dokladne odse-
parowanie impedancji stuchawki od strony linii
z uwagi na istnienie réwnoleglego ujemnego sprze-
zenia zwrotnego na oporno$ci mikrofonu. Zjawis-
ko to mozna ostabié przez zastosowanie wkiadek
mikrofonéw weglowych o niskiej opornosci. Poza
tym dziatanie ukladu jest podobne jak w warian-
cie pierwszym. Uklad wariantu drugiego poza wy-
mieniong wada niezbyt dokladnej separacji im-
pedancji stuchawki posiada i zalety w porowna-
niu z wariantem pierwszym. Pierwsza z nich to
mniejsza ilo§¢ elementéw, a zatem i koszt oraz
wieksza niezawodnosé.

Zaletg opracowanych ukladoéw jest to, Ze zostal
wyeliminowany pracochlonny wyréb jakim jest
transformator rozgaleiny posiadajgcy do$¢ rozbu-
dowang dokumentacje techniczng, zmniejszenie
ttumiennosci odniesienia na odbiér aparatu przez
wzmocnienie przychodzgcych sygnaldow i .mozli-
wo$é jego regulacji, poprawy wspdlpracy z urzg-
dzeniami lgczno$ci dalekosiezne].

Zastrzezenie patentowe

Uklad obwodu rozméwnego aparatu felefonicz-
nego, w ktérym prad zasilania mikrofonu stabili-
zowany jest przez tranzystor, zmamienny tym, Ze
do oporowego ukladu rozgaleznika zlozonego z
dwoch opornikéw (R1), (R2) oraz impedancji row-
nowaznika linii (Zf) dolgczony jest rownolegle
tranzystor (T1), w Kktorego obwodzie kolektora:
wilgczona jest stuchawka (S}).
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